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Uklad polprzewodnikowego selektora poziomu

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad pé6iprzewod-
nikowego selektora poziomu. W technice telekomu-
nikacyjnej czesto wystepuje konieczno§é identy-
fikacji okre$lonego poziomu (mocy, napiecia lub
pradu). Problem ten wystepuje zaréwno w tech-
nice cyfrowej jak réwniez w dziedzinach elektro-
niki wykorzystujgcych te technike takich jak; mier-
nictwo elektroniczne, automatyka, technika prze-
kazywania i wydobywania informacji i inne.

Problem ten jest szczegblnie istotny w nowo-
czesnych teletransmisyjnych urzadzeniach dyskret-
nej automatycznej regulacji i kontroli poziomu.

W znanych ukladach selektor6w poziomu do
identyfikacji wykorzystuje sie dwa przerzutniki
Schmitta o odpowiednio rozstawionych progach
zadzialania, uklady wieloprogowe bazujgce na
wzmacniaczach emiterowych, wzglednie zespoty
ukladéw logicznych.

Zasadnicza wada tych ukladéw jest ich zlozono§é
ktéra wymaga duzej ilo§ci elementéw i zmniejsza
niezawodnoé§é, histereza wystepujaca w ukladach
bazujacych na przerzutnikach Schmitta oraz nie-
stabilno§¢ temperaturowa progéw zadzialania se-
lektora. Wady te sa szczegblnie klopotliwe w se-
lektorach, w ktérych wymagana dokladno$é iden-
tyfikacji poziomu wynosi okolo 0,01 N.

Celem wynalazku jest opracowanie selektora po-
ziomu identyfikujgcego okre§lony poziom zawarty
w zalozonym przedziale zmian. Cel ten zostal osiag-
niety przez réwnolegle polaczenie dwéch wzmac-
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niaczy progowych, posiadajgcych wspélny opér ob-
cigzenia, z ktérych jeden jest sterowany w emi-
terze, a drugi w bazie.

Wynalazek zostanie blizej obja$niony na przy-
kladzie wykonania, przedstawionym na rysunku,
na ktéorym fig. 1 przedstawia uproszczony schemat
a fig, 2 — charakterystyke napieciowa
ukladu.

Zasada dzialania ukladu jest nastepujaca. Na-
piecie wejSciowe U; podawane jest na wzmacniacz
odwracajgcy faze, pracujacy w ukladzie o wspoél-

" nym emiterze WE, zrealizowany na tranzystorze

T3, w ktérym potencjal emitera jest stabilizowany
za pomocag diody Zenera D3 o napieciu Zenera U,2.
Roéwnoczeénie napiecie wejSciowe podawane jest

na drugi wzmacniacz, ktéry pracuje w ukladzie

0 wspéblnej bazie WB. Wzmacniacz ten zostal zre-
alizowany na tranzystorze Ty i posiada stabilizo-
wany potencjal bazy diodag D; o napieciu Zenera
U,;. Obydwa te wzmacniacze pracuja réwnolegle
na opér- obciazenia R,. Wzmacniacz na tranzysto-
rze Ty jest sterowany w obwodzie emitera poprzez
wtornik emiterowy zrealizowany na tranzystorze
T;. '
Uktlad pracuje prawidlowo przy spelnieniu zalez-
nosci:'
| Us,

<’Uz,|'

Jezeli napiecie wejSciowe U; jest mniejsze (co
do wartoSci bezwzglednej) od napiecia Zenera U,l
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diody D, to tranzystor Ty jest zatkany, za§ tran-
zystor T, znajduje si¢ w stanie nasycenia i powo-
duje, ze napiecie wyj$ciowe U, przyjmuje wartosé
minimalng. W przypadku, gdy napiecie wejSciowe
U; zawarte jest pomiedzy napigciami U,; i U,
wowczas tranzystory T, i Ty sg zatkane, a napie-
cie wyjéciowe U, przyjmuje warto§¢é maksymalna,
bliska napigciu zasilania Ug.”

Po przekroczeniu przez napigcie wejSciowe U;
warto$ci napiecia Zenera U,; tranzystor T, pozo-
staje nadal zatkany, natomiast tranzystor T3 prze-
chodzi w stan nasycenia. .

Napigcie wyjSciowe Uz przyjmuje woéwczas po-
nownie warto§¢ minimalng.

Polozenie przedzialu identyfikacji oraz jego sze-
roko§¢ okre§lane sg poprzez napiecie Zenera diod
D; i Dy. KorzySci techniczne, wynikajace z zasto-
sowania wynalazku, polegaja na zwiekszeniu nie-
zawodno$ci selektora (mniejsza niz -dla ukladéw
konwencjonalnych ilo§é elementéw) oraz praktycz-
nym wyeliminowaniu zjawiska histerezy.
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Zastrzezenia patentowe

1. Uklad poéiprzewodnikowege selektora -poziomu
znamienny tym, ze jest zbudowany ze wzmac-
niacza w ukladzie o wspélnej bazie (Ty, D, Ry)
i wzmacniacza odwracajacego faze, pracujacego
w ukladzie o wspélnym emiterze (Ty- Dz, R,)
pracujgcych réwnolegle na wspélny opér obcig-
Zenia (R,), przy czym jeden wzmacniacz (Ty, Dy,
Rk) sterowany jest w obwodzie emitera, a dru-
gi wzmacniacz (T3, Dy, Rk) odwracajacy faze —
w obwodzie bazy tym samym napieciem wej-
Sciowym (Uyp).

2. Uklad wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze po-

miedzy baze tranzystora (T;) wzmacniacza
w ukladzie o wspélnej bazie, a zacisk baterii za-
silajacej dolgczono diode Zenera (D;), a pomieg-
dzy emiter tranzystora (T3) wzmacniacza od-
wracajgcego faze, a ten sam zacisk baterii do-
taczono diode Zenera (Dj).
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